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8 Anhang

8.1 Partialdricke und Flisse im MOCVD-Reaktor

M O-Partialdruck im Reaktor:

QP
= 8.1
Puo = Pr g " buo - PI) &1

MO-Partialdruck im Reaktor (Dotierquellen):

Q Qs . p()

= X,mit X=—""— 8.2
Preos = P g, Qp +Qu(L+ X) Pus ~ P(9) 62
Molarer Fluf3:

0 om0
o Ol O_ *HninE  p(9) ©.3)
"HminH 22400 p,, - () '

verwendete Symbole:
Puo Partialdruck der Quelle (MO)
Pmobop Partialdruck der Dotierquelle (MODop)
p(F) Dampfdruck des Quellmaterials bei der Temper&tur

Pr Reaktordruck
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Poub Bubblerdruck

Qut Gesamtflul

Qs Quellfluld (,source®)

Q EinlaBflufd (,inject®)

Qo Verdunnungsflul3 (,dilute)

Q. molarer Fluf3

8.2 Strom-Spannungs-Char akteristik einer Solar zelle

Eine Solarzelle kann mit dem Ersatzschaltbild in Abb. 8.1 Uber GI. 8.4 beschrieben
werden [Goe94]. Dieses Modell kann fir einen nicht-ohmschen Parallelwiderstand
abgeandert werden, indem in Reihe mit Diode 2 ein weiterer Serienwidersiand R

eingefuhrt wird [Saa95].

Al f Zo o |

Abb. 8.1: Ersatzschalthild des Zweidiodenmodélls.
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Serienwiderstand

Parallelwiderstand
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8.3 Quantenausbeute

Der Quotient aus Photostrom und eingestrahlter Photonendichte ergibt die aufRere
Quantenausbeute [Fah93]:
jph
E.\AN)=—/=~ 8.5

Die KurzschluRBstromdichte der Solarzelle ergibt sich aus einer Faltung der auf3eren
Quantenausbeute mit dem Sonnenspektrum:

=0 [QE, (PN = [QE, (AT (A)A (8.6)
AM15 c AM 15

QE, aulere Quantenausbeute

AA) auf die Solarzelle auftreffende Photonenstromdichte

r(A) eingestrahlte Energiedichte



